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【初试】2024年北京大学 852集成电路基础考研精品资料 

 

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清 PDF 电子版支持打印，考研推荐资料。 

一、重点名校真题汇编 

1.附赠重点名校：材料力学 2016-2020年考研真题汇编（暂无答案） 

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考

过程中认真研究其他院校的考研真题。 

  

二、2024 年北京大学 852集成电路基础考研资料 

2．《电子技术基础（数字部分）》考研相关资料 

（1）《电子技术基础（数字部分）》[笔记+课件+提纲] 

①北京大学 852集成电路基础之《电子技术基础（数字部分）》考研复习笔记。 

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。 

②北京大学 852集成电路基础之《电子技术基础（数字部分）》本科生课件。 

说明：参考书配套授课 PPT课件，条理清晰，内容详尽，版权归属制作教师，本项免费赠送。 

③北京大学 852集成电路基础之《电子技术基础（数字部分）》复习提纲。 

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。 

  

3．《数字电子技术基础》考研相关资料 

（1）《数字电子技术基础》[笔记+课件+提纲] 

①北京大学 852集成电路基础之《数字电子技术基础》考研复习笔记。 

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。 

②北京大学 852集成电路基础之《数字电子技术基础》本科生课件。 

说明：参考书配套授课 PPT课件，条理清晰，内容详尽，版权归属制作教师，本项免费赠送。 

③北京大学 852集成电路基础之《数字电子技术基础》复习提纲。 

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。 

  

4. 北京大学 852集成电路基础考研核心题库（含答案） 

①北京大学 852集成电路基础考研核心题库之数字电子技术基础分析计算题精编。 

②北京大学 852集成电路基础考研核心题库之数字电子技术基础简答题精编。 

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类

汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。 

  

5.北京大学 852集成电路基础考研题库[仿真+强化+冲刺] 

①2024 年北京大学 852集成电路基础之数字电子技术基础考研专业课五套仿真模拟题。 

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。 

②2024 年北京大学 852集成电路基础之数字电子技术基础考研强化五套模拟题及详细答案解析。 

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习推荐。 

③2024 年北京大学 852集成电路基础之数字电子技术基础考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。 
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说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺推荐资料。 

  

三、电子版资料全国统一零售价 

6．本套考研资料包含以上一、二部分（高清 PDF电子版，不含教材），全国统一零售价：[￥] 

特别说明： 

①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参

考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。 

②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢，

如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！ 

  

四、2024 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材） 

7．北京大学 852集成电路基础考研初试参考书 

数字电子技术基础 康华光 高等教育出版社 

数字电子技术基础 闫石 高等教育出版社 

  

五、本套考研资料适用院系 

深圳研究生院 

集成电路学院 

 

版权声明 

 

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面

上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由

于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在

此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您

沟通处理。 

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读

者批评指正。 
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2024 年北京大学 852集成电路基础备考信息 

 

北京大学 852 集成电路基础考研初试参考书目 

数字电子技术基础 康华光 高等教育出版社 

数字电子技术基础 闫石 高等教育出版社 

 

北京大学 852 集成电路基础考研招生适用院系 

深圳研究生院 

集成电路学院 
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2024 年北京大学 852集成电路基础考研核心笔记 

 

《电子技术基础（数字部分）》考研核心笔记 

 

第 1 章  数字逻辑概论 

 

考研提纲及考试要求 

 

考点：模拟信号和数字信号 

考点：正逻辑与负逻辑 

考点：数字信号的主要参数 

考点：数字电路 

考点：不同数制之间的相互转换 

 

考研核心笔记 

 【核心笔记】数字电路的基本概念 

1.模拟信号和数字信号 

电子电路中的信号可以分为两大类：模拟信号和数字信号。 

模拟信号——时间连续、数值也连续的信号。 

数字信号——时间上和数值上均是离散的信号。（如电子表的秒信号、生产流水线上记录零件个数的

计数信号等。这些信号的变化发生在一系列离散的瞬间，其值也是离散的。） 

数字信号只有两个离散值，常用数字 0 和 1 来表示，注意，这里的 0 和 1 没有大小之分，只代表两种

对立的状态，称为逻辑 0 和逻辑 1，也称为二值数字逻辑。 

数字信号在电路中往往表现为突变的电压或电流，如图 1.1.1 所示。该信号有两个特点： 

（1）信号只有两个电压值，5V 和 0V。我们可以用 5V 来表示逻辑 1，用 0V 来表示逻辑 0；当然也

可以用 0V 来表示逻辑 1，用 5V 来表示逻辑 0。因此这两个电压值又常被称为逻辑电平。5V 为高电平，

0V 为低电平。 

（2）信号从高电平变为低电平，或者从低电平变为高电平是一个突然变化的过程，这种信号又称为

脉冲信号。 

 

 

2.正逻辑与负逻辑 

如上所述，数字信号是一种二值信号，用两个电平（高电平和低电平）分别来表示两个逻辑值（逻辑

1 和逻辑 0）。那么究竟是用哪个电平来表示哪个逻辑值呢？ 

两种逻辑体制： 

（1）正逻辑体制规定：高电平为逻辑 1，低电平为逻辑 0。 

（2）负逻辑体制规定：低电平为逻辑 1，高电平为逻辑 0。 
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如果采用正逻辑，图 1.1.1 所示的数字电压信号就成为如图 1.1.2 所示逻辑信号。 

逻辑0

逻辑1

逻辑0

逻辑1

逻辑0
 

图 1.1.2 逻辑信号 

 

3.数字信号的主要参数 

一个理想的周期性数字信号，可用以下几个参数来描绘，见图 1.1.3。 

Vm——信号幅度。它表示电压波形变化的最大值。 

T——信号的重复周期。信号的重复频率 f=1/T。 

tW——脉冲宽度。它表示脉冲的作用时间。 

q——占空比。它表示脉冲宽度 tW占整个周期 T 的百分比，其定义为： 

%100(%) W =
T

t
q

 
V

0 t (ms)

Vm

t w

T  
图 1.1.3 理想的周期性数字信号 

图 1.1.4 所示为三个周期相同（T=20ms），但幅度、脉冲宽度及占空比各不相同的数字信号。 

5

(ms)

V (V)

t
10

0
20 30 5040

40
0

10

V (V)

t
30

(ms)
5020

5040
(ms)0

V

t
10

(V)

3020

3.6

10

(a)

(b)

(c)

 

图 1.1.4 周期相同的三个数字信号。 

（a）：Vm=5V  q＜50% （b）：Vm=3.6V  q＝50% （c）：Vm=10V q＞50% 

 

4. 数字电路 

传递与处理数字信号的电子电路称为数字电路。数字电路与模拟电路相比主要有下列优点： 

（1）由于数字电路是以二值数字逻辑为基础的，只有 0 和 1 两个基本数字，易于用电路来实现，比

如可用二极管、三极管的导通与截止这两个对立的状态来表示数字信号的逻辑 0 和逻辑 1。 

（2）由数字电路组成的数字系统工作可靠，精度较高，抗干扰能力强。它可以通过整形很方便地去

除叠加于传输信号上的噪声与干扰，还可利用差错控制技术对传输信号进行查错和纠错。 

（3）数字电路不仅能完成数值运算，而且能进行逻辑判断和运算，这在控制系统中是不可缺少的。 

（4）数字信息便于长期保存，比如可将数字信息存入磁盘、光盘等长期保存。 

（5）数字集成电路产品系列多、通用性强、成本低。 
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由于具有一系列优点，数字电路在电子设备或电子系统中得到了越来越广泛的应用，计算机、计算器、

电视机、音响系统、视频记录设备、光碟、长途电信及卫星系统等，无一不采用了数字系统。 

【核心笔记】数  制 

1. 几种常用的计数体制 

（1）十进制(Decimal) 

（2）二进制(Binary) 

（3）十六进制(Hexadecimal)与八进制（Octal） 

 

2. 不同数制之间的相互转换 

（1）二进制转换成十进制 

例 1.2.1  将二进制数 10011.101 转换成十进制数。                                                                                                                      

解：将每一位二进制数乘以位权，然后相加，可得： 

(10011.101)B＝1×24＋0×23＋0×22＋1×21＋1×20＋1×2－1＋0×2－2＋1×2－3＝（19.625）D 

（2）十进制转换成二进制 

可用“除 2 取余”法将十进制的整数部分转换成二进制。 

例 1.2.2 将十进制数 23 转换成二进制数。 

解：根据“除 2 取余”法的原理，按如下步骤转换： 

23

11

5

2

1

2

2

2

2

2

………余0

………余1

………余1

………余1

………余1

0

b

b

b

b

b

0

1

2

3

4

读

取

次

序

 

则（23）D =（10111）B 

可用“乘 2 取整”的方法将任何十进制数的纯小数部分转换成二进制数。 

例 1.2.3 将十进制数（0.562）D转换成误差ε不大于 2－6 的二进制数。 

解： 用“乘 2 取整”法，按如下步骤转换取整： 

0.562×2＝1.124 …… 1 ……b-1   

0.124×2＝0.248 …… 0 ……b-2  

0.248×2＝0.496 …… 0 ……b-3 

0.496×2＝0.992 …… 0 ……b-4 

0.992×2＝1.984 …… 1 ……b-5 

由于最后的小数 0.984＞0.5，根据“四舍五入”的原则，b-6 应为 1。因此(0.562)D＝(0.100011)B，其

误差ε＜2－6。 

（3）二进制转换成十六进制 

由于十六进制基数为 16，而 16＝24，因此，4 位二进制数就相当于 1 位十六进制数。 

因此，可用“4 位分组”法将二进制数化为十六进制数。 

例 1.2.4 将二进制数 1001101.100111 转换成十六进制数 

解： （1001101.100111)B＝（0100 1101.1001 1100)B＝（4D.9C)H  

同理，若将二进制数转换为八进制数 ，可将二进制数分为 3 位一组，再将每组的 3 位二进制数转换

成一位 8 进制即可。 

（4）十六进制转换成二进制 
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由于每位十六进制数对应于 4 位二进制数，因此，十六进制数转换成二进制数，只要将每一位变成 4

位二进制数，按位的高低依次排列即可。 

例 1.2.5  将十六进制数 6E.3A5 转换成二进制数。 

解：(6E.3A5)H＝(110  1110．0011  1010  0101)B 

同理，若将八进制数转换为二进制数 ，只须将每一位变成 3 位二进制数，按位的高低依次排列即可。 

（6）十六进制转换成十进制 

可由“按权相加”法将十六进制数转换为十进制数。 

例 1.2.6  将十六进制数 7A.58 转换成十进制数。 

解： 

 (7A.58)H＝7×161＋10×160＋5×16-1＋8×16—2 

＝112＋10＋0.3125＋0.03125＝(122.34375)D 

【核心笔记】二—十进制码 

由于数字系统是以二值数字逻辑为基础的，因此数字系统中的信息（包括数值、文字、控制命令等）

都是用一定位数的二进制码表示的，这个二进制码称为代码。 

二进制编码方式有多种，二—十进制码，又称 BCD 码（Binary-Coded-Decimal），是其中一种常用的

码。 

BCD 码——用二进制代码来表示十进制的 0～9十个数。 

要用二进制代码来表示十进制的 0～9 十个数，至少要用 4 位二进制数。4 位二进制数有 16 种组合，

可从这 16 种组合中选择 10 种组合分别来表示十进制的 0～9 十个数。选哪 10 种组合，有多种方案，这就

形成了不同的 BCD 码。具有一定规律的常用的 BCD 码见表 1.3.1。 

表 1.3.1   常用 BCD 码 

十 进 制

数 

8421 码 2421 码 5421 码 余三码 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

1 1 1 1 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

位权 8 4 2 1 

b3b2b1b0 

2 4 2 1 

b3b2b1b0 

54 2 1 

b3b2b1b0 

无权 

注意，BCD 码用 4 位二进制码表示的只是十进制数的一位。如果是多位十进制数，应先将每一位用

BCD 码表示，然后组合起来。 

例 1.3.1 将十进制数 83 分别用 8421 码、2421 码和余 3 码表示。 

解：由表 1.3.1 可得 

(83)D＝（1000 0011)8421 

(83)D＝（1110 0011)2421 

(83)D＝（1011 0110）余 3 

还有一种常用的四位无权码叫格雷码（Gray），其编码如表 1.3.2 所示。这种码看似无规律，它是按

照“相邻性”编码的，即相邻两码之间只有一位数字不同。格雷码常用于模拟量的转换中，当模拟量发生

微小变化而可能引起数字量发生变化时，格雷码仅改变 1 位，这样与其他码同时改变两位或多位的情况相
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《数字电子技术基础》考研核心笔记 

 

第 1 章  数制和码制 

 

考研提纲及考试要求 

 

考点：数字量与模拟量 

考点：数字信号的一些特点 

考点：十进制数 

考点：二进制数 

考点：不同进制数的对照表 

 

考研核心笔记 

【核心笔记】概述 

1.数字量与模拟量 

（1）数字量：物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。它们数值的大小和每次变化的增减变化

都是某一个最小数量单位的整数倍，而小于这个最小数量单位的数值没有任何物理意义。 

（2）数字信号：表示数字量的信号。如矩形脉冲。 

（3）数字电路：工作在数字信号下的电子电路。 

（4）模拟量：物理量的变化在时间上和数值上都是连续的。 

（5）模拟信号：表示模拟量的信号。如正弦信号。 

（6）模拟电路：工作在模拟信号下的电子电路。 

这个信号在连续变化过程中的任何一个取值都有具体的物理意义，即表示一个相应的温度。 

 

 

2.数字信号的一些特点 

数字信号通常都是以数码形式给出的。 

不同的数码不仅可以用来表示数量的不同大小，而且可以用来表示不同的事物或事物的不同状态。 

【核心笔记】几种常用的数制 

数制：把多位数码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则称为数制。 

在数字电路中经常使用的计数进制有十进制、二进制和十六进制。有时也用到八进制。 

 

1.十进制数 

十进制是日常生活中最常使用的进位计数制。在十进制数中，每一位有 0~9 十个数码，所以计数的基

数是 10。超过 9 的数必须用多位数表示，其中低位和相邻高位之间的进位关系是“逢十进一”。 

任意十进制数 D 的展开式：
i

ikD 10=
 

ki是第 i 位的系数，可以是 0~9 中的任何一个。 
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2.二进制数 

二进制数的进位规则是“逢二进一”，其进位基数 R=2，每位数码的取值只能是 0 或 1，每位的权是 2

的幂。 

任何一个二进制数，可表示为：
i

ikD 2=
 

 

3.八进制数 

八进制数的进位规则是“逢八进一”，其基数 R=8，采用的数码是 0、1、2、3、4、5、6、7，每位的权

是 8 的幂。任何一个八进制数也可以表示为：
i

ikD 8=
 

 

4.十六进制数 

十六进制数的特点是： 

（1）采用的 16 个数码为 0、1、2、…、9、 A、B、C、D、E、F。符号 A~F 分别代表十进制数的

10~15。 

（2）进位规则是“逢十六进一”，基数 R=16，每位的权是 16 的幂。 

 

5.不同进制数的对照表 

十进制 二进制 八进制 十六进制 

00 0000 00 0 

01 0001 01 1 

02 0010 02 2 

03 0011 03 3 

04 0100 04 4 

05 0101 05 5 

06 0110 06 6 

07 0111 07 7 

08 1000 10 8 

09 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

【核心笔记】不同数制间的转换 

1.二—十转换 

二进制数转换成十进制数时，只要将二进制数按权展开，然后将各项数值按十进制数相加，便可得到

等值的十进制数。 

同理，若将任意进制数转换为十进制数，只需将数(N)R写成按权展开的多项式表示式，并按十进制规

则进行运算，便可求得相应的十进制数(N)10。 

 

2.十—二转换 

①整数转换：除 2 取余法。 

②小数转换：乘 2 取整法。 
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小数部分乘 2 取整的过程，不一定能使最后乘积为 0，因此转换值存在误差。通常在二进制小数的精

度已达到预定的要求时，运算便可结束。 

将一个带有整数和小数的十进制数转换成二进制数时，必须将整数部分和小数部分分别按除 2 取余法

和乘 2 取整法进行转换，然后再将两者的转换结果合并起来即可。 

同理，若将十进制数转换成任意 R 进制数(N)R，则整数部分转换采用除 R 取余法；小数部分转换采用

乘 R 取整法。 

 

3.二进制数与八进制数、十六进制数之间的相互转换 

八进制数和十六进制数的基数分别为 8=23，16=24，所以三位二进制数恰好相当一位八进制数，四位

二进制数相当一位十六进制数，它们之间的相互转换是很方便的。 

二进制数转换成八进制数的方法是从小数点开始，分别向左、向右，将二进制数按每三位一组分组(不

足三位的补 0)，然后写出每一组等值的八进制数。 

二进制数转换成十六进制数的方法和二进制数与八进制数的转换相似，从小数点开始分别向左、向右

将二进制数按每四位一组分组(不足四位补 0)，然后写出每一组等值的十六进制数。 

八进制数、十六进制数转换为二进制数的方法可以采用与前面相反的步骤，即只要按原来顺序将每一

位八进制数(或十六进制数)用相应的三位(或四位)二进制数代替即可。 

【核心笔记】二进制算数运算 

算术运算：当两个数码分别表示两个数量大小时，它们可以进行数量间的加、减、乘、除等运算。这

种运算称为算术运算。 

 

1.二进制算数运算的特点 

逢二进一 

 
二进制算术运算的两个特点： 

二进制的乘法运算可以通过若干次的“被乘数（或 0）左移 1 位”和“被乘数（或 0）与部分积相加”

这两种操作完成； 

二进制数的除法运算能通过若干次的“除数右移 1 位”和“从被除数或余数中减去除数”这两种操作

完成。 

 

2.原码、反码和补码和补码运算 

二进制数的正、负表示方法通常采用的是在二进制数的前面增加一位符号位。这种形式的数称为原码。 

原码：符号位为 0 表示这个数是正数，符号位为 1 表示这个数是负数。以下各位表示数值。 

在做减法运算时，如果两个数是用原码表示的，则首先需要比较两数绝对值的大小，然后以绝对值大

的一个作为被减数、绝对值小的一个作为减数，求出差值，并以绝对值大的一个数的符号作为差值的符号。 

这个操作过程比较麻烦，而且需要使用数值比较电路和减法运算电路。 

如果用两数的补码相加代替上述减法运算，则计算过程中就无需使用数值比较电路和减法运算电路

了，从而使减法运算器的电路结构大为简化。 

更多资料搜索公众号【考研云分享】获取

https://www.kaoyany.top



                                                                 

                                                                              考研精品资料 

 第 121 页 共 1051 页 

 

10-5 的减法运算可以用 10+7 的加法运算代替。 

因为 5 和 7 相加正好等于产生进位的模数 12，所以称 7 为-5 对模 12 的补数，也称为补码（complement)。 

在舍弃进位的条件下，减去某个数可以用加上它的补码来代替。这个结论同样适用于二进制数的运算。 

 

1011-0111=0100 的减法运算，在舍弃进位的条件下，可以用 1011+1001=0100 的加法运算代替。 

1001 是 0111 对模 16 的补码。 

对于有效数字（不包括符号位）为 n 位的二进制数 N，它的补码(N)COMP 表示方法为 





−
=

)(2

)(
)(

为负数当

为正数当

NN

NN
N

nCOMP

 

正数的补码与原码相同，负数的补码等于 2n-N。 

为避免在求补码的过程中做减法运算，通常是先求出 N 的反码，然后在负数的反码上加 1 而得到补码。 





−−
=

)(12

)(
)(

为负数当

为正数当

NN

NN
N

nINV

 

反码：正数的反码等于原码，负数的反码：符号位不变，以下各位按位取反。 

补码：正数的补码等于原码，负数的补码：符号位不变，以下各位按位取反，加 1。 

注意：在两个同符号数相加时，它们的绝对值之和不可超过有效数字位所能表示的最大值，否则会得

出错误的计算结果。 

【核心笔记】几种常用的编码 

不同的数码不仅可以表示数量的大小，而且还可以表示不同事物或事物的不同状态在用于表示不同事

物的情况下，这些数码已经不再具有表示数量大小的含义了，它们只是不同事物的代号而已。这些数码称

为代码。 

为了便于记忆和查找，在编制代码时总要遵循一定的规则，这些规则就称为码制。 

 

1.十进制代码 

用四位二进制码的 10 种组合表示十进制数 0~9，简称 BCD 码(Binary Coded Decimal)。这种编码至少

需要用四位二进制码元，而四位二进制码元可以有 16 种组合。当用这些组合表示十进制数 0~9 时，有六

种组合不用。由 16 种组合中选用 10 种组合。 
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2024 年北京大学 852集成电路基础考研辅导课件 

 

《电子技术基础（数字部分）》考研辅导课件 
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2024 年北京大学 852集成电路基础考研复习提纲 

 

《电子技术基础（数字部分）》考研复习提纲 
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《电子技术基础（数字部分）》考研复习提纲 
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2024 年北京大学 852集成电路基础考研核心题库 

 

《数字电子技术基础》考研核心题库之分析计算题精编 

 

1． 应用反演规则和对偶规则，求下列函数的非函数和对偶函数。 

(1)  

(2)  

(3)  

【答案】(1)根据反演规则，得到 

 

根据对偶规则，得到 

 

(2)根据反演规则，得到 

 

根据对偶规则，得到 

 

(3)根据反演规则，得到 

 

根据对偶规则，得到 

 

 

2． 电路如下图所示。设 TTL 与非门输出高电平 ，输出低电平 ，最大电流负载

。三极管 T的 。要使 ，试确定 的取

值范围。 

 

图 

【答案】由题意可知，为了使 ，则由三极管 T、电阻 所组成的电路必须是反

相器——非门，当 为低电平时 为高电平， 为高电平时 为低电平。要使 成反相器，即三极管 T

工作在开关状态，在电路其它参数给定的条件下，关键在于合理地确定 的取值范围。解法如下： 

(1)当与非门输出为高电平 时， 的取值应使三极管 T处于饱和状态。 

由于此时 ，可以求出 

 

又因为  

而且 ，所以 

更多资料搜索公众号【考研云分享】获取

https://www.kaoyany.top



                                                                 

                                                                              考研精品资料 

 第 335 页 共 1051 页 

 

因而，只要 的取值范围为 ，三极管 T便在输入为高电平(3.6V)时，处于饱

和状态。 

(2)当与非门输出为低电平(0.3V)时，三极管截止。 

综上所述，三极管 T、电阻 和 构成了反相器电路，使 。 

 

3． 试用卡诺图法化简逻辑函数 

 

为最简与或式。 

【答案】本例给出的逻辑函数是具有无关项的逻辑函数。无关项对于逻辑函数是一种约束条件，它的

含意有二，一是这些无关项不允许出现，二是即使出现了也不影响电路的逻辑功能。由于无关项的随意性，

在化简逻辑函数时，若能合理地加以利用，将有助于逻辑函数的化简。具体地说，在合并最小项时，把无

关项与相邻为 1 的小方格圈在一起，这时把它当做 1；在合并最大项时，把无关项与相邻为 0 的小方格圈

在一起，这时把它当做 0。这样做的目的是扩大包围圈，使逻辑函数式达到更简的结果。 

本例的逻辑函数 F 是以最小项形式给出的 4变量逻辑函数，设变量为 A，B，C，D，作 4变量卡诺图，

并填入逻辑函数 F，其卡诺图如下图所示。在卡诺图中圈 1(画入包围圈的无关项视为 1)化简后，得函数的

最简与或式为 

 

 

图 

 

4． 在双积分式 A/D 转换器中，计数器的最大计数容量为 ，时钟脉冲频率为 ，

试问： 

(1)完成一次转换最长需要多少时间？ 

(3)若参考电压 ，第二次计数值 ，此时的输入模拟电压 为多少？输出数

字量又是多少？ 

【答案】(1)根据双积分式 A/D 转换器的工作原理，完成一次最长的 A/D 转换所需的时间对应于计数

器的最大容量计数时间，为 

 

时钟频率为 ，则可得 。因此，完成一次转换的最长时间为 

 

(2)由双积分式 A/D 转换器的原理可知，计数器的最大计数容量对应于参考电压，计数器的计数值对

应于需要转换的输入模拟电压。所以在计数器的计数值为 时，输入模拟电压为 

 

更多资料搜索公众号【考研云分享】获取

https://www.kaoyany.top



                                                                 

                                                                              考研精品资料 

 第 336 页 共 1051 页 

 

输出的数字量为 

 

 

5． 试画出逻辑函数 的卡诺图。 

【答案】本题给出的是一般逻辑表达式，所以需先把它变换成一般的与或表达式： 

 

 

 

然后画四变量卡诺图，如图所示。对于乘积项 而言，就在同时含有 的所有小方格中填入 1;

对于乘积项 AD，就在同时含有 A、D的所有小方格中填入 1。在剩下的小方格中一律填入 0，即得到该函数

的卡诺图。 

 

图——  

需要指出的是，根据乘积项在相应的小方格中填入 1 时，有的小方格可能被重复填 1。这没有关系，

因为这种情况只是表明该最小项在表达式中重复出现。 

当然，也可将得到的与或表达式进一步变换成最小项表达式，具体方法是反复利用公式 进

行展开。 

 

 

 

然后，根据最小项表达式与卡诺图的对应关系，画出其卡诺图，其结果与上图所示的卡诺图相同。 

 

6． 双积分 A/D 转换器的参考电压 ，计数器为 12 位二进制加法计数器。已知时钟频率

。 

(1)该 A/D 转换器允许输入的最大模拟电压是多少？完成一次转换所需要的时间是多少？ 

(2)当输入模拟电压 时，求输出的数字量。 

(3)若输入电压的最大值为 2V，要求能分辨的最小电压为 0.1mV，试问双积分 A/D 转换器中的计算器

的位数应该是几位？ 

【答案】(1)该 A/D 转换器允许输入的最大模拟电压 。 

 

 

(2)根据 ，将 ，代入式中 

更多资料搜索公众号【考研云分享】获取

https://www.kaoyany.top



                                                                 

                                                                              考研精品资料 

 第 337 页 共 1051 页 

 

(3)分辨率表明 A/D 转换器对输入信号的分辨能力，理论上 n 位 A/D 转换器能区分 个输入信号的不

同等级。分辨率常用电路能分辨的最小输入电压和输入电压满刻度值之比给出。即 

分辨率 。将 代入分辨率的表达式中 

得 

 

于是求得 

n=15 

 

7． 试用代数法将逻辑函数 化简为最简与或式。 

【答案】本题给出了 8个乘积项。因此，化简时应注意吸收多余的乘积项，使逻辑函数得到简化。 

 

 

 

(配项) 

 

 

 

 

 

 

8 ．  电 路 如 图 所 示 。 均 为 CMOS 门 电 路 ， 其 参 数 为 ，

。 
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2024年北京大学 852 集成电路基础考研题库[仿真+强化+冲刺] 

 

北京大学 852 集成电路基础之数字电子技术基础考研仿真五套模拟题 

 

2024 年数字电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（一） 

 

一、简答题 

1．  用 CMOS 门电路构成的电路如图 (a)所示。已知 CMOS 门的输出电阻小于 ，若取

。试问： 

 

图 

(1)这是什么电路？ 

(2)电路的振荡频率是多少？ 

【答案】(1)本题电路是由 CMOS门构成的非对称式多谐振荡器。在静态时，必须保证 和 工作在电

压传输特性转折区，以获得较大的放大倍数。由于在正常工作时 CMOS 输入电流几乎为零，所以 上没有

压降。通常 ，电路的静态工作点刚好在电压传输特性的中点，如图(b)所示。因而有

，由于静态工作点在电压传输特性的中点，所以是不稳定的。在正反馈及电容 C 充、

放电作用下，电路不停地在两个暂稳态之间振荡，输出一系列矩形波，如图(c)所示。 
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图 

假定 的输入端串接保护电阻 足够大，则 高于 或低于 时， 的输入电流可以忽

略不计。在 远大于 和 的条件下，图(a)电路的振荡周期为 

 

和 分别为 CMOS电路中 NMOS 和 PMOS的导通电阻， 为 CMOS 电路输入保护二极管的导

通压降。由于流过 的静态电流基本等于零，所以对 阻值的选择没有严格的限制，一般取 。 

(2)根据题给条件可以计算出振荡周期为 

 

 

故电路的振荡频率为 

 

 

2． 用小规模逻辑门辅助，将主从 RS 触发器转换成 T触发器。 

【答案】本题要求将主从 RS 触发器转换成 T 触发器，用代数法。但值得注意的是，在利用公式法完

成由 RS 触发器到其他功能触发器的转换时，一定要注意检査是否违背了 RS触发器的约束条件，如果有违

背约束条件的情况，一定要改变设计，否则是不允许的。 

代数转换法 

因为 RS触发器的特性方程为 

 

而 T触发器的特性方程为 

 

直接比较两种触发器的特性方程可得 

 

由于 T触发器是没有约束条件的，所以，若按上面激励方程来构成转换电路，则当出现 T=1，同时

时，将有 

 

这就违背了 RS 触发器的约束条件，故应进行适当修改。修改方法是，将 T 触发器的特性方程作适当
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变换： 

 

 

 

将变换后的方程与 RS触发器特性方程相比较，可得到 

 

这就不会违背 RS 触发器的约束条件。据此可画出转换电路图如下图所示。 

 

图：RS→T转换逻辑图 

 

3． 指出下列存储器系统各具有多少个存储单元，至少需要几根地址线和数据线。 

(1)64K×1(2)512K×4 

【答案】(1)存储单元=64K×l=64K 个(注：1K=1024) 

因为， ，即 n=16，所以地址线为 16根；数据线根数等于位数，此处为 1根。 

所以，64K×l 的存储器系统具有 64K 个存储单元，至少需要 16根地址线和 1根数据线。 

(2)同理得，512K×4 的存储器系统具有 2048K(即 2M)个存储单元，至少需要 19 根地址线和 4 根数据

线。 

 

4． 试用 8 选 1 数据选择器及适当的门电路设计 4 变量奇偶校验器。当 4 变量中有偶数个 0 时输出为 1,

否则输出为 0。 

【答案】(1)根据题意，确定有 4个输入变量，设为 A、B、C、D;输出变量为 Y，当 4个输入变量中有

偶数个 0时， Y为 1,否则 Y为 0。 

(2)列出真值表，见表 

 

表 

(3)写出最小项和的形式的输出逻辑函数式为 
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① 

(4)将最小项和形式的逻辑函数式 与数据选择器的输出 比较，确定数据选择器的数

据输入 。 

8 选 1 数据选择器的输出表达式为 

② 

比较①和②，得 EN=0, , 。 

(5)连接数据选择器的数据输入和选择输入，画出逻辑图，如图所示。 

 

图 奇偶校验器的逻辑图 

 

5． 已知图 1 所示各 MOS管的 ，忽略电阻上的压降，试分别确定它们的工作状态(导通或截止)。 

 

图 1 

【答案】图 1(a)和(b)为 N沟道增强型 MOS，图题 1(c)和(d)为 P沟道增强型 MOS。 

N 沟道增强型 MOS 管的开启电压 为正。当 时，MOS 管处于截止状态；当 ，且

时，MOS 管处于饱和导通状态。 

对于图 1(a)， ，可以判断该 MOS 管处于饱和导通状态。对于图 1(b)， ，

所以 MOS 管处于截止状态。 

P 沟道增强型 MOS 管的开启电压 为负。当 时，MOS 管处于截止状态；当 ，且

时，MOS 管处于饱和导通状态。对于图 1(c), ，该 MOS管处于截止状态。对

于图 1(d)， ，可以判断该 MOS管处于饱和导通状态。 

 

6． 已知逻辑函数 和 的卡诺图如下图所示，试求 的卡诺图，并化成最简或与式。 

 

图 
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附赠重点名校：材料力学 2016-2022 年考研真题汇编（暂无答案） 

 

第一篇、2022 年材料力学考研真题汇编 

 

2022 年河北科技大学 809 材料力学一考研专业课真题 
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	35．已知图1所示各MOS管的｜晟ﵵ敵㖖㭎੶葓讖䷿屦试分别确定它们的工伍뙠Ā⡛ﲐᩢᙢ⩫戀⤰�
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	37．分析下图1所示计数器电路。
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	42．一组四变量的逻辑函数如下：
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	44．3位并行比较型A/D转换器如图(a)所示｜晗祝왵㕓謰�
	45．写出下图所示电路对应的真值表。
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	47．试用一个具杜瑲䞐屴使能、输出使能、读写控制、容量为8K×8位的SRAM芯片和必要的逻辑门｜暋뺋ꅎN⨀㘀䬀휀㙏䵶葛塐ꡖ桼ﭾ�屦试画出其逻辑图。
	48．由CMOS反相器组成的对称型多谐振荡器如下图1所示。其中
	。
	49．根据表1所列的乜瑹춐㮏醕㖍葢聧⽓쉥烿屦计算出它们的延时-功耗积｜晞癣ݑ穀y춐㮏醕葠➀ﵧY細�
	50．由主从JK触发器FF和555定时器组成的电路如图1所示｜晝䌀偎㨀　䠀究葥륬屦如图2所示｜替屦｜暉텖栀兺쨀㔀㔀㖏鍑喙⠀㍺⥒ᵠŗ䝎㨠ᰀ〠ᴰ�
	51．试分析如图所示的CMOS电路｜晑饑祝皐㮏醈梏빟屦说明它是什么逻辑电路？
	52．将下列二进制码转换为格雷码：
	53．已知逻辑函数表达式为｜暋핒ᝑ祝癷ὐ㲈栰�
	54．电路及时钟腜瑑눀䌀偶葵㕓譬扙艖﹢䁹㫿屦触发器为下降沿触发JK触发器｜暋핵㭑練⠀䌀傁屴冲作用下｜晔Ѻ葵㕓譬戰ʋ뺉텖桶葒ᵠŎ㨀〰�
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	56．在漏极开路门电路中｜暏鍑祈쥵㖖㭐㱶葙❜ཛ戀㮏醕屴什么影响？
	57．阅读下列两个程序｜晵㭑者荎蒐㮏酖︰�
	58．由集成单稳态触发器74121组成的电路如图(c)所示。试定性地画出输出端的波形｜晞皋㖍葒龀ﴰ�
	59．由555定时器接成的汽车、马达等运转部件超速报警器如图1所示｜晦⽎ຏ沐ὢၫ捫푶蒁屴冲信号。在正常速度时｜晓텑䥎豧腻ꅎ텑䧿᭟厐ꚍ薏읫捞㡐㱥屦发光二极管被点亮｜晣ݹ㪐ꚍ薏응䆋롐㰰�
	60．由AD7533组成双极性输出D/A转换器如图所示。
	61．如图所示为发光二极管驱动电路。己知发光二极管的导通压降｜晫捞㡓텑䥥ທ底䱵㕭䆍ᾏ綀ﵒ鯿屦拉电流负载能力｜暏鍑漢�㕞珿屦输出低电平。OC门灌电流负载能力｜暏鍑ཱུ㕭䇿屦输出低电平。试问：
	62．SR锁存器如下图1所示｜晑癒ᵙ쭲뙠Ŏ㫿屦图中两个或非门的传输延迟时间均为10ns。SR锁存器的输入波形如图2所示｜暆婾뾈桹㩶葥鑎㨀　渀珿屦画出考虑或非门传输延迟时间的输出波形。假定输入和输出信号的上升和下降时间均为0。
	63．将下列格雷码转换为二进制码：
	64．CMOS施密特与非门组成的电路如图(a)所示｜智蒁屴冲触发输入信号如图(b)所示。已知。
	65．D/A转换器可能存在哪几种转换误差？试分析误差的特点及其产生误差的原因。
	66．试用4位超前进位全加器CT74LS283器件实现两个一位8421BCD码十进制数的加法运算。
	67．试用乜瑲䜀㍾뽎�㡾뾋텸Ŗ栀㜀㐀䰀匀㌀㡧葢၎N⨀㍏䵎貏�㙥灶葥灣湒ڑ䵖栰Ȁ㜀㐀䰀匀㌀㡶葨䙖﹔豷ὐ㲈桒ْ⭙艖쪈桢䁹㨰�
	68．试定性地画出如图(a)所示电路中电容上的电压和输出电压的波形｜晞皋ຏ�⽎쁎䡵㖍ɝ뵛왲禉텖桦⼀䌀䴀伀卵㖍屦且。
	69．为什么说TTL与非门的输入端在以下四种接法下｜暐ﵜ幎躐㮏鄀�
	70．将十进制数132.125转换为十六进制数。
	71．设量化单位｜暂鍑敪Ⅲ�㕓诿屦试分析图(a)所示乜瑏䶐ၫ←㲏텗謀䄀⼀䒏汣扖桶葝岏읺쪏鍑奄퍧鰰ʂ龁屴冲CP的频率为1kHz｜暋햕汣扎k↗�腙᪕罥�
	72．用一片128×8位的ROM实现各种码制之间的转换。要求用从全0地址开始的前16个地址单元实现8421BCD码到余3码的转换；接下来的16个地址单元实现余3码到8421BCD码的转换。试求：(1)列出ROM的地址与内容对应关系的真值表；(2)确定输入变量和输出变量与ROM地址线和数据线的对应关系；(3)简要说明将8421BCD码的0101转换成余3码和将余3码的1001转换成8421BCD码的过程。
	73．试用一片双2/4译码器(如下图1所示。为使能端｜晏乵㕞獧屴效)｜暏蕒ꥎN⨀匀匀䦕屦构成3/8译码器。要求电路最简｜晞癑饑祐岘顫斚ꐰ�
	74．由555定时器组成的单稳态电路如图1(a)所示｜晗⡑癵㕓譣Ꝓ㙺⠀㖁ᨀ⦏鍑散Ꝓ㙏屦触发输入端接窄腜瑑닿屦如图1(b)所示｜暋핵㭑勇葬拿屦计算输出腜瑑뉶葛뵞屦并说明此电路具杜瑎쁎䡒龀ﴰ�
	75．某控制系统要求在CP的作用下产生时序信号。两信号与CP的时序关系如图1所示。用4位二进制计数器74LVC161、集成单稳74121设计该信号产生电路｜暋핵㭑冀㖍︰�
	76．试确定下图所示电路的分频系数是多少。分频信号的输出端已用箭头标出。
	77．一个数字系统的数据处理单元由触发器E和F、4位二进制计数器A以及必要的门电路组成。计数器的各位为。系统开始处于初始状态｜晟协匀㴀　ⱼﭾ��ŗ⡒ᵙ쭲뙠ǿ᭟匀匀㴀ㅥ屦计数器A和触发器F清零。从下一个时钟腜瑑뉟Y쯿屦计数器进行加1计数｜晶ぼﭾ�쵏屐屫戰Ȁ䄀㑔谀䄀㍶葐㱑덛驎虼ﭾ�葤쵏岘穞輰�
	78．图中所示为一可变进制计数器。试问MN为各种不呜晶蒏鍑敥屦分别可组成几种不呜暏�㚋ꅥ灖棿Ὑ芉腟青け涏�㚋ꅥ灖棿屦应如何改接线路｜昀䴀乺Rꁎ쁎䡏屴线-八线译码器74LS138的输出表达式为｜晟ཎⵏ羀ﵺ㩗し䂐屴择输入信号。T1153功能表如下表所示。
	79．试用T1195构成8位环形计数器。T1195功能表如下表所示｜晑皐㮏酻♓艖︀ㅢ䁹㨰�
	80．电路、输入及CP分别如下图1(a)(b)所示。设各触发器的初态为0。
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	13．在下图(a)所示TTL门组成的电路中｜晝伀䎕鍑嗢ꅢ⩫扥葯ཱུ㕭䇿屦输出管导通时允许流过的最大负载电流｜昀奰륶蒚�乵㕞獮돿屦；已知与非门的输入特性如下图(b)所示；输入A、B的波形如下图(c)所示。
	14．用卡诺图化简法｜晬䉎ᝑﵥ灶葧{聢ᙎຈ梏빟༰�
	15．试用代数法将逻辑函数式
	16．在下图所示的10位倒T形电阻网络D/A转换器中｜晙ᙣꕗ祝왵㕮逰Ɏ㩏�셐佹뭨ݑ왐㱢䁟ᖍ睶蒋ཎ踀䰀匀䋿屦试计算的相对稳定度应取多少？

	2024年数字电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析｜扎屴｜�
	1． 试用4位全加器74283设计一个组呜抐㮏酵㖍屦将8421BCD码变换为2421BCD码。
	2． 试分析下图所示时序电路的逻辑功能。
	3． 时序PLA电路如图1所示｜暋핬䋿�
	4． 试用双4遜琀䴀唀堀㜀㐀䰀匀㈀㔀㌀⡎උ롵⢕㖍⥢楜啎㨀㚐屴1MUX。74LS253的框图和功能表分别如图(a)及表(a)所示。
	5． 电路及输入端M、时钟腜瑑눀䌀偶葬扙艎ୖ﹢䁹㫿屦触发器为维持-阻塞D触发器｜晑癒ᵙ쭲뙠Ŏ㨀�
	6． 试分析下图所示电路在哪些输入状态下｜晛塗⡺�襑銖楳낌懿�
	7． 阅读下列两个程序｜晵㭑者荎蒐㮏酖︰�
	8． 3位计数型AD转换器如图所示。设｜暑익⡖�ൎ鑑斑콓ᙥ륟༰ʋ햕�
	9． 试用卡诺图法将逻辑函数
	10．双积分A/D转换器的参考电压｜暋ꅥ灖桎㨀㉏䵎貏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰ɝ龘酳蜰�
	11．双积分A/D转换器如图所示。其中计数器n为16位｜晥龘酳蟿屦基准电压｜晧Y➏鍑敵㕓诿屦积分器电容C=。当计数器计至时｜晹ٖ桶蒏鍑冀㕓讏빒でY❐㳿屦且为-8V。试问：
	12．电路如图所示。均为CMOS门电路｜晑癓쉥灎㫿屦。
	13．试用公式法将函数化简为最简与或式。
	14．试用代数法证明
	15．试画出逻辑函数的卡诺图。
	16．具杜瑓챧腠➏鍑勇萀䐀⼀䆏汣扖桵㖍艎ୖ﹢䁹㫿屦在图中｜晔豾쑢ၐ佹ﭵ㖍ɝ�

	2024年数字电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析｜扖�屴
	1． 某集成电路的输出级OCL功放电路如图所示｜昀⠀吀ㅶ葐使湵㖍⩵㭑切⧿屦为了克服交越失真｜暑익⡎虵Ŕ豾쑢ၶ葵㖍�
	2． 一个NMOS-ROM存储矩阵如图所示。图中存储阵列的“×”表示字线和位线间接杜琀一䴀伀卻ꇿ屦接法见左上方的虚线框。
	3． 试分析图所示的NMOS电路｜晑饑祝皐㮏醈梏빟屦说明它是什么逻辑电路？
	4． 图中所示为一可变进制计数器。试问MN为各种不呜晶蒏鍑敥屦分别可组成几种不呜暏�㚋ꅥ灖棿Ὑ芉腟青け涏�㚋ꅥ灖棿屦应如何改接线路｜昀䴀乺Rꁎ쁎䡏屴线-八线译码器74LS138的输出表达式为｜晟ཎⵏ羀ﵺ㩗し䂐屴择输入信号。T1153功能表如下表所示。
	5． 逻辑电路如下图所示｜暋핒٧遑皐㮏酒龀ﴰ�
	6． 用555定时器构成一多谐振荡器｜暉腬䊏鍑祐酳蝎㨀㐀欀䠀竿屦占空比为60%｜暋핵㭑冀㖍屦确定各元件参数值。
	7． 已知如图(a)所示电路由TTL组成｜暋핸湛髿�
	8． 一个RAM芯片的结构示意图如图所示。试问：
	9． 试用卡诺图法将逻辑函数
	10．试用代数法将逻辑函数+BG化简为最简与或式。
	11．一个杜琀㐀　㤀㙏䵶萀䐀刀䄀䷿屦如果存储矩阵为64×64结构形式｜晎ᑫ콎⩛塐ꡓ啑䍒㝥끥㨀　　渀珿屦则存储单元全部刷新一遍最快需要多长时间？如果刷新每行的最长间隔时间为｜晒ᦋ䐀刀䄀䵶葒㝥끔桧ὧ�罎㩙ᩜᇿὒ㝥끤쵏屢䁵⡥恒㝥끔桧ὶ葶繒٫푦⽙ᩜᇿ�
	12．双积分A/D转换器的参考电压｜暋ꅥ灖桎㨀㉏䵎貏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰ɝ龘酳蜰�
	13．已知逻辑函数
	14．将下列具杜瑾ꙧ徘祶蒐㮏酑ﵥ灓ᙻ聎㩧{聎ᙟ�
	15．己知逻辑函数和
	16．对于一个8位DA转换器｜晑癒ڏꡳ蝵⡶繒٥炈桹㩦⽙ᩜᇿᾂ\ྏ鍑冀㕓識麑콎㨀　⸀　㈀嘰ʋ햕厏鍑敎Ŏ㨀　　　　ㅥ屦输出电压为多少伏？

	2024年数字电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析｜扎铿屴
	1． 用一片128×8位的ROM实现各种码制之间的转换。要求用从全0地址开始的前16个地址单元实现8421BCD码到余3码的转换；接下来的16个地址单元实现余3码到8421BCD码的转换。试求：(1)列出ROM的地址与内容对应关系的真值表；(2)确定输入变量和输出变量与ROM地址线和数据线的对应关系；(3)简要说明将8421BCD码的0101转换成余3码和将余3码的1001转换成8421BCD码的过程。
	2． 分析下图所示电路的功能｜晒ᝑ禍龀ﶈ栰�
	3． 由3线—8线译码器74LS138所组成的电路如图所示。741LS138的功能表如表所示。其输出逻辑表达式为
	4． 电路和波形如图所示｜暋핖�
	【答案】
	5． 试设计一个八位相呜晥灐㱫풏荖棿屦当两数相等时｜暏鍑切䰀㴀泿屦否则L=0。
	6． 某电路的状态图如下图所示｜晖﹎ⷿ屦M为控制变量｜晟匀䴀㴀づ屦电路捜璘穥补륔ᅢ䁣ݶ葲뙠Ə�䲏汣拿᭟匀䴀㴀ㅥ屦则捜璐٥补륔ᆏ�䱲뙠Ə汣戰ʋ핵⠀嘀攀爀椀氀漀杣쾏㖍葒龀﷿屦并用Quartus Ⅱ软件进行逻辑功能仿真｜晞百�祈ｷὬ戰�
	7． 单腜瑑뉓텵ὖ桵㖍艖︀⠀愀⥢䁹㫿屦图中触发器为TTL电路｜晫콣屴一次开关S,在端便得到一个标准腜瑑눰Ȁ䌀偎㩎��屴冲｜晑皘酳蝎㨰ʋ뺉텖桒ᵠŎ㨀〰�
	8． 将下列数码分别作为自然二进制数和8421BCD码时｜晬䉑勇鑶葓䆏�㙥瀰�
	9． 由555定时器构成的多谐振荡器及参数如图所示｜晵㕓譣Ꝓ㙺익㕛륣ꕎN⪘酳蝫푵㖍⾃憘酳蝏也静ᨰŞ䕐㱎㨀噶葫损♏屦电路的陜扐㱵㕓譜ٓ텵ὓ�ᘰ�
	10．用代数法化简下列函数
	11．用代数法将下列各式化简成最简的与-或表达式：
	12．二输入TTL与非门接成下图所示电路。已知与非门的｜昰ʂ腛鹳�
	13．用卡诺图法化简下列各式：
	14．判断下列等式是否成立？
	15．试用卡诺图法将下列逻辑函数化简成最简的与或式及最简的与非-与非式。
	16．电路如图所示。
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	2024年数字电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎ÿ屴
	1． 试分析下图所示PLA时序逻辑电路的逻辑功能｜晒ᝑ祝癲뙠Ə汣扷ὐ㲈栰�
	2． 试用一个具杜瑲䞐屴使能、输出使能、读写控制、容量为4K×4位的SRAM芯片和必要的逻辑门｜晢楜啢၎㨀㠀䬀휀㡏䵶葛塐ꡖ桼ﭾ�屦试画出其逻辑图。
	3． 试用反馈置零法实现六进制和七进制计算器。要求分别用74161和74290实现。
	4． 将二进制数11010101.110101转换为八进制数和十六进制数。
	5． 试用两片4位二进制呜晫斋ꅥ灖栀㜀㐀㘀ㅣꕢ၎豶繎鑓䅑涏�㚋ꅥ灖栰ʉ腬䊑익⡎㊈䲏�䵔豞皈䲏�䵎⑹쵥륟༰�
	6． 用下图所示的4个已联接好的与非门及一个4遜琀ㅥ灣源屴择器实现逻辑函数13｜昀㓿屦15)。无0、1信号｜晎彥䥓쵓�콓屎㪏鍑旿屦唯一可用的输入变量是Q、R、S、T｜昀㑎⩎ທ底ⵓ屴在标杜琤怰Ĥ愰Ĥ扙ѓ鮏�ꔰ�
	7． 图中所示为一可变进制计数器。试问MN为各种不呜晶蒏鍑敥屦分别可组成几种不呜暏�㚋ꅥ灖棿Ὑ芉腟青け涏�㚋ꅥ灖棿屦应如何改接线路｜昀䴀乺Rꁎ쁎䡏屴线-八线译码器74LS138的输出表达式为｜晟ཎⵏ羀ﵺ㩗し䂐屴择输入信号。T1153功能表如下表所示。
	8． 试用可编程逻辑阵列PLA｜晜ُ夀㌀䈀䌀䑸Ə汣扎㨀㔀㐀㈀䈀䌀䑸İ�
	9． 试用代数法将逻辑函数式
	10．利用卡诺图化简函数。
	11．试用代数法将逻辑函数式
	12．将下列具杜瑾ꙧ徘祶蒐㮏酑ﵥ灓ᙻ聎㩧{聎ᙟ�
	13．已知逻辑函数｜暋핵⡎灬햋셦䘀㴀䟿屦并通过对偶式说明两者之间的逻辑关系。
	14．试用代数法证明
	15．用代数法化简下列函数
	16．试用卡诺图法将下列逻辑函数化简成最简或-与式及最简或非-或非式。

	2024年数字电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎賿屴
	1． D/A转换器可能存在哪几种转换误差？试分析误差的特点及其产生误差的原因。
	2． 已知如图(a)所示电路由TTL组成｜暋핸湛髿�
	3． 试用74xx161构成呜晫敪℀㈀㒋ꅥ灖棿屦要求采用两种不呜晶葥륬픰�
	4． 图为两个555定时器组成的电子门铃电路｜晟卣屴下捜璔글卥羕썎⸀㈀欀䠀窘酳螞⍔촀べ튔鼰�
	5． 组呜抐㮏酵㖍艎ୖ﹢䁹㫿屦列出电路的真值表｜暋㖍蒐㮏酒龀ﴰ�
	6． 已知输出L对应输入A、B、C的波形如下图所示｜暋핒ᝑ懲㖍ὐ㲈栰�
	7． 试用中规模4位数值比较器CD4585接成6位数值比较器。
	8． 用图(a)所示的4遜琀䴀唀塛鹳낐㮏酑ﵥ�
	9． 试用卡诺图法将下列具杜瑾ꙧ彧慎蒐㮏酑ﵥ灓ᙎ㩧{聎ⵢᙑﵥ灟༰�
	10．TTL与非门接成如下图所示电路。已知门电路的参数｜昰ʋ핬䊕葢䝑塚ﭥ灞鑎㩙ᩜᇿᾂٵ㖍蒂꽲䝥㥎㩖�鍑敶葎ທ底屦其余参数不变｜暋햕摥葢䝑塚ﭥ灧屴何变化？其值应为多少？
	11．电路如图所示。已知输入A｜昀䉶蒚�㕞獎㨀㌀⸀㘀囿屦低电平为0V｜替屦与非门的开门电阻｜晑玕㖖㯿屦陜扐㱵㕓诿屦输入漏电流。试求要使的取值范围。
	12．用逻辑代数定律证明下列等式：
	13．求下列函数的反函数。
	14．试用卡诺图法将逻辑函数
	15．写出如下图(a)〜(d)所示电路的最简表达式。
	16．双积分型AD转换器如图所示。

	2024年数字电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎屴｜�
	1． 试分析下图所示电路在哪些输入状态下｜晛塗⡺�襑銖楳낌懿�
	2． 试用3线-8线译码器(逻辑符号如下图1所示)和最少的门电路实现逻辑函数。译码器输出低电平杜瑥䣿屦使能端。
	3． 某控制系统要求在CP的作用下产生时序信号。两信号与CP的时序关系如图1所示。用4位二进制计数器74LVC161、集成单稳74121设计该信号产生电路｜暋핵㭑冀㖍︰�
	4． 试设计一个输血指示器｜晑皏鍑敦⽎[黎腬䈠鎐Āⵣꕓ휠ᵶ蒈䁗诿屦当符呜扎ஏ쑒ᥥ屦电路输出为1：在人类四种基本血型中｜昀し讈䁓鍾�ﭡྈ䁗譶葎뫿屦聜晎횁ﵣꕓ휀し诿ᬀ䄀䉗譓ꕓ흎ﭡྈ䁗诿屦却只能输给AB型；A型能输给A型或AB型｜晓ꕓ휀し譔谀䅗诿ᬀ䉗讀ﶏ鍾�䉗譢ᘀ䄀䉗诿屦可接受B型和0型。
	5． 试用一片四位二进制加法器T692(其图形符号如下图1所示)实现8421BCD码至余3码的转换｜晵㭑敖㮏酵㖍�ꕖ︰�
	6． 由主从JK触发器FF和555定时器组成的电路如图1所示｜晝䌀偎㨀　䠀究葥륬屦如图2所示｜替屦｜暉텖栀兺쨀㔀㔀㖏鍑喙⠀㍺⥒ᵠŗ䝎㨠ᰀ〠ᴰ�
	7． 试分析图所示的NMOS电路｜晑饑祝皐㮏醈梏빟屦说明它是什么逻辑电路？
	8． 如图(a)、(b)所示的逻辑门电路均为+5V电源供电｜晗⡎ᝎ⑹쵠앑땎屦分别讨论图1(a)、(b)的输出各是什么？
	9． 试化简下列多输出逻辑函数
	10．用代数法将下列各式化简成最简的与-或表达式：
	11．10bit CMOS倒T型D/A转换器AD7520和运放组成下图所示电路。图中虚线框内为AD7520原理电路。为数字量输入端｜晎㩓슀͵㕓譺�
	12．求逻辑函数的最简与-或式和或-与式。
	13．试用卡诺图法将逻辑函数
	14．试用卡诺图法将逻辑函数
	15．双积分A/D转换器的参考电压｜暋ꅥ灖桎㨀㉏䵎貏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰ɝ龘酳蜰�
	16．用卡诺图化简法｜晬䉎ᝑﵥ灶葧{聢ᙎຈ梏빟༰�

	2024年数字电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扖�屴
	1． 试用上升沿触发的D触发器设计一个1101序列检测器｜暏鍑敎㩎㊈䱿ᙸŞ轒屦输出为检出信号。
	2． 在下图1所示的施密特触发器电路中｜晝㨀䌀䴀伀卓쵶棿屦。
	3． 用CMOS电路74HCT02或非门构成消除机械开关抖动影响的电路如下图所示｜暋핵㭑練⡟Q猀卵ㅏ䵿渀䅒　䉥兔豺葬戰ə艥㥵⠀吀吀䱵㖍㜀㐀䰀匀　㉛鹳냿屦取值的大致范围为多少？整个电路的功耗会发生什么变化？
	4． 下图中COMP为四位数值比较器CT74L585｜晝癒龀ﶈ栰ʏ鍑敎㩎N⩖�䵎貏�㙥烿屦为输出。试分析该电路的功能。
	5． 分析下图所示的电路｜暋㖍葒龀ﴰ�
	6． 如图(a)所示是74xx74集成双D触发器中的一个触发器｜晑皏鍑敏扙艖︀⠀戀⥢䁹㨰ʋ핛丹鑵㭑摒鍑喙其葬戰ʋ뺉텖桒ᵙ쭲뙠Ŏ㨀儀㴀�
	7． 试用8位二进制补码计算下列各式｜晞癵⡓䆏�㙥炈桹㩾퍧鳿�
	8． 试用74161及必要的门电路实现十四进制计数器。要求用置数法实现｜暋빲뙠Ŏ㨀　　　〰�
	9． 已知逻辑函数
	10．试画出逻辑函数的卡诺图。
	11．一个防盗门锁杜琀㍎⩣屴键｜晒ْ⭎㨀䄰Ā䈰Ā䌰ɟ匀㍎⪕⺐﵎ൣ屴下时｜暕Ŏൟÿ屦也不报警；当只杜瑎N⩣屴键捜瑎屦锁不开｜晏䙢ꖋ替᭟卧屴2个捜璕屴下时｜暕Ţ卟ÿ屦也不报警；当乜瑎⩣屴键呜晥屴下时｜暕Ţ卟ÿ屦但要报警。试设计此逻辑电路｜暉腬䉒ْ⡎ថ㮏酖桎鹳냿�
	12．写出下列图所示电路的逻辑表达式｜晜ّ皏汣扢၎ທ帀ⵎທ庈梏빟屦然后画出仅用非门和与非门实现的逻辑图。
	13．己知逻辑函数和
	14．在下图1(a)所示电路中｜晦⼀䰀匀吀吀䱼ﭒᜀ伀䎕屦输出高电平时的漏电流为｜暏鍑祐乵㕞獥⼀䰀卼ﭒᝎທ底屦它们的输入与输出特性如图1(b)、(c)、(d)所示。己知｜暋햋ꅻ静ᙣꖍᾏ絵㖖㭶蒃͖�
	15．试写出下列各个函数的最小项表达式。
	16．图1所示电路为74HCT03中的两个0D与非门线与连接｜暚煒ꠀ㜀㐀䰀匀　ぎ葎⨀吀吀䱎ທ底屦并且TTL与非门的两个输入端并联使用｜暋핸湛驎쥵㖖㭶葓홐㲃͖ɝⰀ　䒕�㕞玏鍑ཱུ㕭䇿屦TTL门参数为。

	2024年数字电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析｜扎铿屴
	1． 写出下列杜瑻♓貏�㚈數Ţ䂈桹㩶葓䆏�㙥烿�
	2． 试用4位二进制异步集成计数器74LS293实现十二进制计数器。要求用反馈置零法实现。
	3． 一个RAM芯片的结构示意图如图所示。试问：
	4． 采用触发器设计呜晫敎钏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰�
	5． 试用可编程逻辑阵列PLA和D触发器设计一个乜瑏䵓챔ᅹﭏ䵛쑛塖栰ʋ빎㩓פֿ㊈䲏鍑敺屦为左移串行输入端。要求当功能遜瑢䴀㴀づ鹳끓ﯿᬀ䴀㴀ㅥ鹳끝אּ�
	6． 图为两个555定时器组成的延迟报警器。当开关S断开后｜晾쾏읎[驶葞�汘桟Y쭓텑縉ə艧鱗⡞�蔀厑쵥낕屢｜晢汘桎൏ᩓ텑縉�
	7． 电路和波形如图所示｜暋핖�
	【答案】
	8． 试用Verilog提供的基本开关组件对图1所示的异或门电路进行描述。
	9． 试用代数法证明
	10．电路如图(a)｜昀⠀戀⧿屦(c)所示｜暏鍑敏扙艖︀⠀搀⥢䁹㨰�
	11．二极管发光电路如下图所示。已知发光二极管导通压降为1.5V｜晫捞㡓텑䥥ທ底♰䱵㕭䆍ᾏ綀ﵒ鯿屦带拉电流负载能力｜暏鍑漢�㕞珿屦输出低电平门带灌电流负载能力｜晢⩫扥鍑ཱུ㕭䇿屦输出低电平。试问：
	12．双积分A/D转换器的参考电压｜暋ꅥ灖桎㨀㉏䵎貏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰ɝ龘酳蜰�
	13．电路如图所示。TTL与非门输出高电平｜暏鍑祐乵㕞珿屦拉电流负载。已知｜晦癏卻ꅶ蓿屦。欲使｜暋핸湛驶葓홐㲃͖�
	14．试用卡诺图法化简逻辑函数
	15．由集成DAC5G7520和集成运放组成的D/A转换器电路如图所示。已知。试求：
	16．试用代数法将逻辑函数DEGHI化简为最简的与或式。


	北京大学852集成电路基础之数字电子技术基础考研冲刺五套模拟题
	2024年数字电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎ÿ屴
	1． 图为两个555定时器组成的电子门铃电路｜晟卣屴下捜璔글卥羕썎⸀㈀欀䠀窘酳螞⍔촀べ튔鼰�
	2． 用555定时器构成一多谐振荡器｜暉腬䊏鍑祐酳蝎㨀㐀欀䠀竿屦占空比为60%｜暋핵㭑冀㖍屦确定各元件参数值。
	3． 采用触发器设计呜晫敎钏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰�
	4． 试用乜瑲䜀㍾뽎�㡾뾋텸Ŗ栀㜀㐀䰀匀㌀㡧葢၎N⨀㍏䵎貏�㙥灶葥灣湒ڑ䵖栰Ȁ㜀㐀䰀匀㌀㡶葨䙖﹔豷ὐ㲈桒ْ⭙艖쪈桢䁹㨰�
	5． 说明下图所示电路的名称。计算电路的暂稳时间。根据计算的值确定哪一个输入触发信号是呜扴ٶ萰�
	6． 已知逻辑函数表达式为｜暋핒ᝑ祝癷ὐ㲈栰�
	7． 杜瑎{聓啥辐㮏酵㖍艎ୖ﹢䁹㫿屦试写出当C=1和C=0时电路的下一状态方程｜晞皋穀ҁ鹳끶葒龀ﴰ�
	8． 逻辑电路如下图所示｜暋핒٧遑皐㮏酒龀ﴰ�
	9． 电路如图所示。已知输入A｜昀䉶蒚�㕞獎㨀㌀⸀㘀囿屦低电平为0V｜替屦与非门的开门电阻｜晑玕㖖㯿屦陜扐㱵㕓诿屦输入漏电流。试求要使的取值范围。
	10．已知某五变量函数F的卡诺图如图所示｜暋핑饑懲ﵥ灶葧{聎ⵢᙟ༰�
	11．将下列各式转换成与或形式：
	12．用代数法将下列各式化简成最简的与-或表达式：
	13．用卡诺图化简法｜晬䉎ᝑﵥ灶葧{聢ᙎຈ梏빟༰�
	14．写出下列图所示电路的逻辑表达式｜晜ّ皏汣扢၎ທ帀ⵎທ庈梏빟屦然后画出仅用非门和与非门实现的逻辑图。
	15．已知函数L的逻辑功能为：AB=00时L=C+D｜昀䄀䈀㴀　ㅥᬀ䄀䈀㴀づᬀ䄀䈀㴀ㅥ屦L为任意项。试用卡诺图化简该逻辑函数。
	16．用逻辑代数定律证明下列等式：

	2024年数字电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎賿屴
	1． 将十进制数25.562转换成二进制数｜暉腬䊏汣抋ཎ踀┰�
	2． 将下列二进制数转换为十进制数：
	3． 试用中规模4位数值比较器CD4585接成6位数值比较器。
	4． 将十进制数132.125转换为十六进制数。
	5． 试用4位二进制异步集成计数器74LS293实现十二进制计数器。要求用反馈置零法实现。
	6． 试设计一个4位的奇偶校验器｜晓獟匀㑏䵥灎ⵧ屴奇数个1时输出为0｜晔♒ᦏ鍑祈㨀ɓ익⡔ѹ춐㮏酒龀ﵶ蒕㖍敛鹳뀰�
	7． 已知输出L对应输入A、B、C的波形如下图所示｜暋핒ᝑ懲㖍ὐ㲈栰�
	8． 一个NMOS-ROM存储矩阵如图所示。图中存储阵列的“×”表示字线和位线间接杜琀一䴀伀卻ꇿ屦接法见左上方的虚线框。
	9． 用代数法化简下列函数
	10．用代数法化简下列函数为最简或与式
	11．TTL门电路的测量电路如图(a)｜昀⠀戀⥢䁹㫿屦TTL门电路特性曲线如图(c)｜昀⠀搀⥢䁹㫿屦电压表内阻为｜暋한ٵ㕓讈桶蒋ﭥ灒ឈ桾�切⢋빟Q猀匀㴀づ굟�㬀匀㴀ㅣꖐᨀ⤰�
	12．10位倒T形电阻网络D/A转换器如图所示。
	13．10bit CMOS倒T型D/A转换器AD7520和运放组成下图所示电路。图中虚线框内为AD7520原理电路。为数字量输入端｜晎㩓슀͵㕓譺�
	14．利用卡诺图化简函数。
	15．用卡诺图法化简下列各式：
	16．一个防盗门锁杜琀㍎⩣屴键｜晒ْ⭎㨀䄰Ā䈰Ā䌰ɟ匀㍎⪕⺐﵎ൣ屴下时｜暕Ŏൟÿ屦也不报警；当只杜瑎N⩣屴键捜瑎屦锁不开｜晏䙢ꖋ替᭟卧屴2个捜璕屴下时｜暕Ţ卟ÿ屦也不报警；当乜瑎⩣屴键呜晥屴下时｜暕Ţ卟ÿ屦但要报警。试设计此逻辑电路｜暉腬䉒ْ⡎ថ㮏酖桎鹳냿�

	2024年数字电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎屴｜�
	1． 请用呜晫斖왢ၓڋꅥ灖栀㜀㐀㤀㌀⡑癒龀ﶈ桙艎ஈ桢䁹㫿屦逻辑符号如图1所示)｜昀⢋뺋ꅥ屦不准再加用其它门电路)采用异步预置法｜晛鹳끎ஏ⑹춋ꅥ灖桵㖍屦每种电路均需附上其状态转换图。
	2． 试用两片74LS148接成16线—4线优先编码器｜晜㙎⩏乵㕞玏鍑敏ᙎ㨀　　　〰ᰀ㙎⨀㑏䵎貏�㙎İɑ癎葏ᡑ䡧䍧O仿屦的优先权最高。
	3． 试用MUX实现逻辑函数
	4． 试画出下图1所示的电路｜晗⡾�骏鍑敥齏屵⡎୶蒏鍑𤋮戰ʋ뺉텖桶葒ᵠŎ㨠ᰀ〠ᴰ�
	5． 用555定时器和主从JK触发器组成的电路如图(a)所示。已知CP腜瑑뉎㨀䠀穥륬屦｜暋핵㭑切兺屦相对于CP的波形｜晞皋ꅻ需兺扶葔桧ἰʋ븀䨀䮉텖桶葒ᵠœ쩶葒ᵠŗ䝎㨀〰�
	6． 逻辑门控D锁存器及其输入端D、E的电压波形分别如图1(a)、(b)所示｜晒٧邋㖍蒐㮏酒龀﷿屦并对应输入电压波形画出输出端Q和的电压波形｜暋빵㖍葒ᵙ쭲뙠Ŏ㨀〰�
	7． 下图中COMP为四位数值比较器CT74L585｜晝癒龀ﶈ栰ʏ鍑敎㩎N⩖�䵎貏�㙥烿屦为输出。试分析该电路的功能。
	8． 用图(a)所示的4遜琀䴀唀塛鹳낐㮏酑ﵥ�
	9． 试用卡诺图法将逻辑函数
	10．试用代数法证明
	11．双积分A/D转换器的参考电压｜暋ꅥ灖桎㨀㉏䵎貏�㙒ꁬ햋ꅥ灖栰ɝ龘酳蜰�
	12．试用公式法将函数化简为最简与或式。
	13．图1所示为集电极开路门驱动4个TTL逻辑门。已知0C门输出管截止时的漏电流｜暏鍑祐乵㕞獥蒏鍑冀㕭䇿屦负载门的电流参数为：0.02mA。要求输出高电平｜暋햋ꅻ靎쥵㖖㭶葐㰰�
	14．写出如下图(a)〜(d)所示电路的最简表达式。
	15．某DA转换器如图所示｜晟卥屦相应的模拟开关接参考电压｜晟卥屦相应的模拟开关接地。试回
	【答案】(1)该电路是哪一种DA转换器？(2)求与数字量之间的关系式；(3)设｜昰ɟ卥屦求输出电压值。
	16．图1所示电路为74HCT03中的两个0D与非门线与连接｜暚煒ꠀ㜀㐀䰀匀　ぎ葎⨀吀吀䱎ທ底屦并且TTL与非门的两个输入端并联使用｜暋핸湛驎쥵㖖㭶葓홐㲃͖ɝⰀ　䒕�㕞玏鍑ཱུ㕭䇿屦TTL门参数为。

	2024年数字电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扖�屴
	1． 试设计一个八位相呜晥灐㱫풏荖棿屦当两数相等时｜暏鍑切䰀㴀泿屦否则L=0。
	2． 试用下降沿触发的JK触发器组成4位异步二进制递减计数器｜晵㭑敖㮏酖︰�
	3． 试用一个具杜瑲䞐屴使能、输出使能、读写控制、容量为8K×8位的SRAM芯片和必要的逻辑门｜暋뺋ꅎN⨀㘀䬀휀㙏䵶葛塐ꡖ桼ﭾ�屦试画出其逻辑图。
	4． 下图是某PROM电路编程后的结构示意图。
	5． 分析下图所示电路的逻辑功能。
	6． 主从JK触发器的符号和输入波形如图(a)｜昀⠀戀⥢䁹㫿屦试画出主触发器的输出端及从触发器的输出端Q所对应的电压波形。设触发器的初态为0。
	7． 用数据遜瑢桛鹳낐㮏酑ﵥ瀰�
	8． 如图1所示电路为单次腜瑑뉓텵ή㖍ɫ콣屴动一次捜璔글叿屦电路能输出一个定宽的腜瑑눰�
	9． 电路如图(a)｜昀⠀戀⧿屦(c)所示｜暏鍑敏扙艖︀⠀搀⥢䁹㨰�
	10．在下图所示的10位倒T形电阻网络D/A转换器中｜晙ᙣꕗ祝왵㕮逰Ɏ㩏�셐佹뭨ݑ왐㱢䁟ᖍ睶蒋ཎ踀䰀匀䋿屦试计算的相对稳定度应取多少？
	11．由555定时器构成的多谐振荡器及参数如图所示｜晵㕓譣Ꝓ㙺익㕛륣ꕎN⪘酳蝫푵㖍⾃憘酳蝏也静ᨰŞ䕐㱎㨀噶葫损♏屦电路的陜扐㱵㕓譜ٓ텵ὓ�ᘰ�
	12．试用代数法将逻辑函数式
	13．电路如下图所示。设TTL与非门输出高电平｜暏鍑祐乵㕞珿屦最大电流负载。乜瑧腻ꄀ呶萰ʉ腏翿屦试确定的取值范围。
	14．电路如图所示。均为CMOS门电路｜晑癓쉥灎㫿屦。
	15．电路如下图所示。试求出的逻辑函数表达式。
	16．二极管发光电路如下图所示。已知发光二极管导通压降为1.5V｜晫捞㡓텑䥥ທ底♰䱵㕭䆍ᾏ綀ﵒ鯿屦带拉电流负载能力｜暏鍑漢�㕞珿屦输出低电平门带灌电流负载能力｜晢⩫扥鍑ཱུ㕭䇿屦输出低电平。试问：

	2024年数字电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析｜扎铿屴
	1． 试用3线-8线译码器(逻辑符号如下图1所示)和最少的门电路实现逻辑函数。译码器输出低电平杜瑥䣿屦使能端。
	2． 如图所示电路是由4位二进制呜晫斋ꅥ灖栀㜀㐀㘀ㅾ쑢ူʋ핒٧邋㖍⽑�㚋ꅥ灖栰�
	3． 试设计一多功能组呜抐㮏酵㖍ə艖︀⠀愀⥎㩑癹㩡བ屦其中A｜昀䉎㩥灣溏鍑敺屦是功能遜瑢鍑敺屦F为其输出端｜晑癒龀ﵙ芈栀⠀愀⥢䁹㨰ʉ腬䉵⡎ທ底鹳뀰�
	4． 试用两片4位二进制并行加法器74283设计一个8位加/减运算电路。控制信号为M｜晟匀䴀㴀づ婒ꁬ햏큻響᭟匀䴀㴀ㅥ婑콬햏큻霰ɑ䆋뢖䑒ꁟ얉腶蒕㖍�
	5． 用一片128×8位的ROM实现各种码制之间的转换。要求用从全0地址开始的前16个地址单元实现8421BCD码到余3码的转换；接下来的16个地址单元实现余3码到8421BCD码的转换。试求：(1)列出ROM的地址与内容对应关系的真值表；(2)确定输入变量和输出变量与ROM地址线和数据线的对应关系；(3)简要说明将8421BCD码的0101转换成余3码和将余3码的1001转换成8421BCD码的过程。
	6． 已知电路和时钟腜瑑눀䌀偓쪏鍑敏䅶葬扙艖︀⠀愀⤀Ⰰ⠀戀⥢䁹㫿屦试画出输出F的电压波形｜晞皋㖍蒐㮏酒龀ﴰʋ뺉텖桒ᵠŎ㨀〰�
	7． 图1为一权电阻和梯形网络相结呜扶萀䐀⼀䆏汣扵㖍�
	8． 由AD7533组成双极性输出D/A转换器如图所示。
	9． 试用代数法将逻辑函数式
	10．将下列具杜瑾ꙧ徘祶蒐㮏酑ﵥ灓ᙻ聎㩧{聎ᙟ�
	11．已知下列函数的最大项表达式｜暋핑饑祝癧\禈梏빟༰�
	12．试用代数法将逻辑函数+BG化简为最简与或式。
	13．试用代数法证明
	14．如下图所示的倒T形电阻网络D/A转换器中｜暋뻿屦外接参考电压-10V｜晎㩏�셐佹뭨ݑ왐㱢䁟ᖍ睶蒋ཎ踀䰀匀䈀⼀㋿屦试计算的相对稳定度应取多少？
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